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Nanotechnologie
Physique des semiconducteurs, partie 2

OBJECTIFS RECHERCHÉS PAR CET ENSEIGNEMENT
Ce cours présente les concepts fondamentaux et intérêts des nanostructures
semiconductrices. Il montre comment la réduction de taille dans les matériaux
semiconducteurs peut mener à des ruptures technologiques fondamentales.
En particulier, des exemples récents (superréseaux, gaz d'électrons 2D, lasers quantiques
cascade) et applications potentielles (transistors à nanofils, sources à photon unique) illustrent
le contrôle des propriétés de transport électronique ou phononique, de même que l'émission
de lumière.
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PRÉ-REQUIS
cours de physique des semiconducteurs, partie 1 (ou cours d'introduction équivalent sur la
physique des semiconducteurs)
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